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Vriyabl gerilim kaynad lle
yaptijim deneyde:

Kirmizi LED 1,5 voltta 0,4 mA
akim lle igildama egigine,

Yesil LED 2,2 voltta 1,3 mA
akim lle isildama esigine geld|.

Maksimum LED akim 30-40
mA olur ise de mahzurludur,

Maksimum LED ters gerilimi 4
volttur.

Ayaklan esit uzuniukta
olan LED Anot Katot tespiti
(Uglar kesik ise)

Resimde LED i¢ yapisini tet-
kik edip katotunu tespit edebilirsi-
niz. Katodu tespit igin 150 ohm seri
direngle 5 voltiuk gerilimlerde igil-
dayan LED anodu arti ugtakidir,
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160 Tespiti

3 Volt gerilimde 160 Ohm ile
8 mA gekl,

Kirmizi LED 3 Voitluk gerilim-
de rezistansiz devrede 200 mA lle
isiidayabildiyse de gayet kisa ara-
liklarla béyle bir akim gegiritebilir.
(Bakiniz Bilim Teknik Haziran/
1987)
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LED (Light Emitting Diod)

Isik yayan diyodlann kullaniliglan:

LED’lerin ¢aligma karakteris-
tiklerinl tetkik ederek istediginiz
yerde kullanabiimeniz igin baz! bif
gileri sunuyorum.

Lojik devreler bahsinde de
volmetre veya oslloskop kullanma-
va gerek duymadan igik yoluyla
devre galismasini anlayabilmeniz
igin LED'ler kullanimugtir.

LED'ler normalde 20 mA akim ¢ekerler. 10 mA gegerken zayil
15tk 20 mA iken pariak yanarlar. Ist kat sayis: -1,5 mV/°C'dir.

Kirmizi  LED tam iletimde 1,6 V genilim diger. 800 (//Mum igik verir.
Turuncu LED tam lfetimde 1,7 V gerilim ddger. 1200 y/Mum 181k verir.
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LED tam lietimde 2,4 V gerllim ddgser. 1600V /Mum ik verir.
LED tam iletimde 2,4 V gerilim diger. 1000\ /Mum igik verir.

LED’ler ile yapilabilen
amatdr aletleri
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Voltmetresi olmayan amator
fcin test aleti,

Pilli cihazlar igin.

A ucu artr ise kirmizi yanar, B
ucu eksidir.

B ucu art ise yesil yanar, A
ucu eksidir.

Gerilim seviyesi testinde: 4,5
volttan yuksek ise parlak igik, 4,5
volttan algak ise zayif 1sik venirler.

LED'ier ile bir degigik

Flagor:

Ry ve R, direngleri oraya
baglayacaginiz LED rengine gére
segmelisiniz. Her iki LED kirrmizi ise
Ry=Rz'dir. LED 2 yegsil ise
R>=240 Ohm olur. Ry ve Ry dk
renglen segimi ise, her LED'in yarn-
ma suresine gore ayarlanir (baki-
mz 555 entegresi notlanm).

R3=1 Kohm, Ry=220 Kohm
ve Ry=470 Ohm R»=470 Ohm
ise iki kirmizi led egit araliklaria ya-
nip sdner.
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C =4,7 uF iken IO uF takilirsa
yanip sénme hizlan yavaglar.

Size 6-12 voltta ¢algan bir
555 LED Flagor veriyorum.

6 volttan kuclk kaynak kulla-
nirken parlak yanmasi istendigi igin
R, ve R direnglerini 160 Ohm
yapmalsimniz.

6 voltluk bir cihazin pillerinin
degismesi gerektigini gbsteren bir
devre LED yanmazsa:

Piller degistinimell,

Zener degerini degistirip farkl
pil seviyeleri kontrol edilebilir.
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FET }
TRANSISTORLER-2

Eylil 87 sayisinda sizlere FET'
ler hakkinda bilgiler vermistim.
Okuyuculann bu hususta biraz da-
ha aydinlatilmak istekierini dikka-
te alarak ek bilgileri sunuyorum.

JFET (Eklemn FET) ve MOSFET
diye iki gruptan bahsetmistim. Bu
siniflandirmada MOSFET ler IGFET
diye de (Insulated Gate FET) anr-
lir. Gate ' tecrit ediimis FET mana-
sina gelen bu ikinci gurup FET ler-
de, elektron akiminin aktign kana-
Iin yapildig1 maddeye gére N kanal
MOSFET, P kanal MOSFET diye iki
guruptur.

N Kanal MOSFET

D' Drain

Gate G S Source

P Kanal MOSFET

Girig ve ¢ikis direnglerinin cok
ylksek oluslan nedeniyle MOS-
FET'ler statik elektrikten ¢ok etki-
lenirler. Bilgisayar devrelerine el
strmeden dnce (izerimizdeki sta-
tik elektrigi elimizi madeni bir yere
degdirip topraga akitmak gerekir,
aksi halde MOSFET 'ler sakatlana-
bitir.

Yeni MOSFET ler bu sebeple
glivenlik karumah yapiimaktadir.

FET ve MOSFET'lerin diger
normal transistérlere gére farklan
sunlardir;

1. Giris-gikig empedansian
GOk yliksektir, anten akort devre gi-
riglerinde rahat kullanilirlar, frekans
arttikca empedans dlser,

2. Girige (Gate's) gerilim veril-
mezse kollektér (DRAIN= akiti-
c1)'dan hig akim akmaz.

3. Polarizasyon tek direncle
temin ediimektedir (Tek polarma-
hcir).

4. Sicaklikla akim degismesi
olmaz.

5. Normal transistériere gére
bant genisligi dardir, Bu sakinca-
lidlr.

EKIM 1987

Kolay lehimleme igin le-
himlenecek iki teli ayn ayn le-
himle kalaylayp sann,

Tenekecilikte tuzruhu,
elektrikgilikte lehim pastasi yi-
zeylerdeki ya pisliklerini temiz-
ler, tel lehim igleri gdzenekiidir
ve pasta macununa gerek du-
yulmaz (6zellikle elektronikgi fe-
himf yaparken pasta iyi temiz-
lenmelidir). Aslnda elektronik
malzeme uglan fazla temizle-
meye gerek duymayacak kadar
Iyidir.

Dizyemii teli olan (LITZ) tel-
lerin Gzerindeki ipek,bir santim
kadar kibritle yakilip, sifir no
zimpara ile temizlenip, lehim ile
kalaylandiktan sonra lehimlen-
melidir.

Transistor, entegre diyot
gibi fazla i1sida sakatlanacak
malzeme, gayet ince ugiu hav-
ya ile siratle ve 1si dagitici ma-
gayl havya ile malzeme arasi-
na tutturarak lehimleme yapi-
nz.

Soguk lehim yapmamak
igin lehimlenecek malzemey(
havya ucu lle isitirken lehim te-
lini havyaya degil lehimlediginiz
tellere deddiriniz.

Not: Radyo bobinlerinde
kullanilan LITZ teller L bobinin
ic R direncinin mimkin oldu-
gunca kdgidk olmasimi sadla-

LEHIM VE CESITLERI

(Gegen sayidan devam)

mak igin kullanilir. 5 ile 11 ince
tel bir ipek zarf igindedir. Birkag
tanesl kopmugsa kullanilan tel-
de kopan tellerin eksikiigi kadar
direng artmasi vuku bulur. L bo-
binin Q degeri degismesi neti-
cesl istasyon segiciligi azalr, bu
hususa ok dikkat etmek gere-
Kir.

Benzer bir problem ¢ok
iletkenli elektrik cihaz kordonla-
rninda da gbzlenir. Burada ise
kordon tagidifji akim baglanti
yerlerinde 1sinma, neticede sik
sik fis, priz bozulmalan géniiiir,

Aliminyum Lehimleme

Aldminyum gayet stiratli
oksitlenen bir maddedir, tizeri-
ni kaziyip lehim yapmak imkén-
sizair, havayla temasini keserek
bir yag tabakasi aitinda bigak
ucu ile kaziyip lehim yapmak
gerekir. 100 vatiik bir havya fle
sdrterken kalaylama suretiyle
lehimieme ucu olusturulur, Alid-
minyumun kendisi yumusak bir
madde olmasina ragmen oksit
tabakasi dig ortama karsi sert
bir metal etkisindedir. Alimin-
yumu tel lehimlerfe lehimlemek
mdmkin ise de, size 6zel ala-
simh aldminyum lehim telinin
270°C’de eridigini hatirlatir ve
bu nedenle kuvvetli havya kul-
lanmanizi éneririm.

FET de Gate hig glic harca-
madan S (Source), D (Drain) aki-
mini kontrol etmektedir (Sekil: 2).

Haziran 87 sayisinda 3 voltla
galgsmak lizere devre semasini
verdigim 555 entegresi ile ilgili ola-
rak Kitahya TUGSAS'tan sayn
okuyucu Adnan Ozgelik'in génder-
digi detayl teknik bilgi ve semala-
n inceledim. Okuyuculanmin genel
ilgisini geken bir entegre olusun-
dan dolayi, daha kolay anlagilabi-
lecegdi ddsincesiyle, degisik bir ¢i-
zimle yeniden hazirlayip yayinla-
mayi uygun buldum. Kendisine na-
zik mektubu ve anlayisl isbirligin-
den dolay: tegekkiir ederim.

Elektron Akimi
5"den D'ye
dogrudur
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